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MHB 8708C PROGRAMOVATELNA NMOS PAMET 1024 %8 BITU
MAZATELNA ULTRAFIALOVYM SVETLEM

CTUPAEMOE N3Y 1024%8 e 1024x8 EPROM e 10248 EPROM

Programovatelna pamat EPROM o ka- 1—A7 13—-03 b L.
pacite 1024X8 bitov. 2 — AB 14— 04 A7 [o1] Uee
3— A5 15— 05 A6 02 23] A
ek : 4— A4 16 — 06 " 5
Organizécia pamati: 1024X8 bitov 5— A3 17 —07 AS % _f‘ AS
o T ; ar 1 Ad 04 21 UEB
Technoldgia vyroby: NMOS 6 — A2 18 —PRG h— i,
Stupen integracie: 10 4 8— A0 20 — TS/WE A2 [8 1] Upp
9—00 21— U, 4 : -
Puzdro: DIL 24 i el G ' [ 8] PRG
10 — 01 22— A9 6 7 07
Hmotnost 4 g 102 23 — AB A ==
12 — Ugg 24 — Uge o¢ [og 6] 06
Pamét sa vyznaéuije: 01 10 i B 5] 05
— pracuje s tromi napajacimi napéatiami 02 [ ™ 1] 04
~ Zlugitelna s obvodmi TTL UssfiZ] 13] 03
Zapojenie vyvodov

Popis funkcie

Integrovany obvod MHB 8708C je programovateina pamat EPROM o kapacite 1024%8 bhitov s mazanim po-
mocou ultrafialoveho svetia. Je vyrobeny technologiou NMOS s tromi napdjacimi napatiami Ugg = —5 V,
Uee =18V, Upp =+12V (Ugg = QV). Pamétové bunky sl rieSené technikou plavajuceho hradla (SIMOS).

V rezime Citania funkcia obvodu je pine staticka. Véetky vstupy a vystupy su kompatibilné s TTL, vystupy s
trojstavove, aktivovat ich mozno signalom CS.

Na programovanie je integrovany obvod aktivovany pripojenim vstupu WE na Groven U,,,. Vyber adries je
rovnaky ako v rezime citania, Udaje sa privadzaji na privody 01 -+ 08. Logické trovne AQ -~ A9, 01 +08 s( rov-
nakeé ako v rezime Citania. Samotné naprogramovanie obsahu danej adresy je prevedené privedenim progra-
movacieho impulzu na vstup PRG. Jeden programovaci cyklus je definovany ako naprogramovanie obsahu
celej pamatove] matice, t.j. vSetkych kombinacii adries. Nie je pripusiné opakovat naprogramovanie tej istej
adresy bez sucCasnej aplikacie programovanych impulzov pre ostatné adresy pamétovej matice. Pocet pro-
gramovacich cyklov (N) je funkciou Sirky programovacich impulzov.

Mazanie naprogramovaneho obsahu pamétovej matice sa robi osvetlenim Cipu cez priehladné okienko puz-
dra zo zdroja ultrafialového Ziarenia. Vinova dizka ultrafialového Ziarenia musi byt mensia ako 0,4 um
(4000 A). Davka energie potrebna pre vymazanie (intenzita Ziarenia X ¢as) musi byt minimalne 15 Wscm™2
pri pouziti zdroja Ziarenia s vinovou dizkou 2537 A. (Mg vybojka).

Prehlad nastavenia obvodu:

Stav privodov
Rezim
01-+08 AQ + A9 CS/WE PRG
ok i i 3 e vee Uss =0V
titanie Dour Adresy Uy Uss Ug = —5V15%
programovanie D Adresy Ui pregram. impulzy U= +5V15%
| Upp=+H12V1i5%
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3lokova schéma PRG_ _ r 0@ o1 02 03 04 05 06 OF
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o B | l
cgwe _|  VVBER “=1 vYSTUPNE OBYODY A OBVODY
DBVODU _| PRE PROGRAMOVANIE
PN p— E—
) A
A? — .| DEKODER Y VYBER ¥
A5 —
AB — . PAMATOVA MATI
DEKODER X RSATLIVA  IRARE
AiEE | B4 x 16 x 8
A — =]
AY = - -
Medzné hodnoty:
Napétie ostatnych privodov oproti Ugg —0,3az+15V")
Stratovy vykon max. 1,0 W
Rozsah pracovnych teplot 0az+70°C

Menovité hodnoty statické:
Uy =0, Uye=+475+4525V; Ugg =—4,75+-—5,25 V; Upp=+11,45-+126V,; 8,=0+70°C

Hodnota
Parameter Ozn. Jedn. Poznamka
min. max.
Odber zo zdroja Uy o mA 65 "
Odber zo zdroja Ug. fee mA 10 )
Odber zo zdroja Ugg les mA 45 L
Zvodovy prid vstupov u uA 10 U =0+Ug
Zvodovy prad vystupov v neaktivnom stave ho A 10 Ug=0% Uz ?
Vstupna urover L U, v Uge 0,65
Vstupna aroven H U v 3.0 Upe +1
Vystupna droven L Ug v 0,45 lop=16mA
2.4 Ioy=—1mA
Vystupna uroven H Uon v
3,7 foy =—0,1 mA

Vstupna Groven H vstupu CS/WE pri program. Uiw v 11,4 12,6 %
Uroven L programovacich impulzov Uip W Ueg 1 o
Uroven H programovacich impulzov Uin v 25 27 3B Y

ba mA —3 i
Zvodovy prad vstupu PRG

o mA 20 %

'} VSetky vstupy sd pripojené na napétie Ue..
) Na TS je pripojené napatie U,,.

Y} Platilen pri &, = +25 “C.

Y Upp— Uy =25V
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Kapacity privodov:
Uer =450V, Uy =+H120V, Ugg =50V, Uge =0V, &, =+4+25°C, f=1MHz
Kapacita vstupov Cp $6PpF U=0V
Kapacita vystupov Cour =12 pF Uy=0V
Menovité hodnoty dynamické:
ReZim &itania:
Ugs =0, Uge = +4,75 + 4525 V, Upg=—475+ 5,25V, Upp =+11,4 $+12,6 V, B, =0 + +70 °C
Hodnota
Parameter Ozn. Jedn.
min. max.
Oneskorenie vystupov Udajov od adries b ns 450
Oneskorenie vystupov Gdajov od CS b ns 120
Presah aktivneho stavu vystupov Udajov po ukonéeni CS toe ns 0 120
Presah aktivneho stavu vystupov Gdajov po prepnuti adries tan ns 0
Poznamka: Urovne vstupnych priebehov: 065V a 3,0V
Rozhodovacie urovne vstupnych priebehov: U, =08V, U, =28V
Trvanie cela a tyla vstupnych priebehov: <20 ns
Vystupy su zatazené jednym vstupom TTL a kapacitou C, = 100 pF
Rozhodovacie Grovne wystupov: U, =08V; Uy, =24V
Casové priebehy: i }{
cs 5
o —
| taccu_m.; [ 'F .|
0g+07 i
L -
ReZim programovania:
Use =0, Uge =+4,75 ++5,25 V; Ugy =—4,75 5,25 V; Ugo = +11,4 ++126 V; B, = +25°C
Hodnota
Parameter Ozn, Jedn, Pozn. |
min. max. }
!
Predstih adries tas LS 10 |
Predstih CS/WE e us 10 -
Predstih Udajov s 10 !
Presah adries ik us 1 ")
Presah CS/WE fon us 0.5 il
Presah udajov ton us 1
Oneskorenie ¢itania od programovania torn LS 10 .
Sirka programovacieho impulzu tew us 0.1 1.0 %) |
Trvanie ¢ela programovacieho impulzu ten us 0,5 2,0 !
Trvanie tyla programaovacieho impulzu loe us 0,5 2.0

" g > oy %) NX tp,, <100 ms, kde N je pocet programovacich cyklov.



Organizace paméti: 1024 < 8 bitd
Pamétova matice: 64 > 16 8

Funkce pométi v prowvozu cteni je plné statickd, vystupy tfistavove,

aktivované signalem cs.

K programovéni se pomél aktivuje signalem s drovni U;ppr na vstupu

WE. Programovaci signal se piivadi na vstup PRG.

MNoprogramovany obsah paméfovée motice se vymaie osvétienim Eipu
|;Fes okénko pouzdra zdrojem ultrafialovéha zafeni s vinovou délkou
menii nei 0,4 um. Potiebnd davka energie pro vymazdni zdpisu
{intenzita zdfeni < £os) min. 15 Wsem? pfi pouiiti Hg wibojky

s vingvau délkou 0,2537 um.

MEZNi HODNOTY :

min. max.
Upn/Use —0,3 +20 v
Ux/Ugs ") —0,3 +15 v
Pror 1 w
ta 0 +70 °C
'} Uy — napéti ostotnich jednotlivych wyvodd.
CHARAKTERISTICKE HODNOTY:
Uss =0V, Uc = +50V +025V, Ugg = —50V 025V,
Upp = +12V 0.6V, 8z = 0°C... +70°C
Jmenovité hodnoty stoticke: min.-max.
Odbeér ze zdroje ') Upp lop = 65 mA
d Ucc lco =10 mA
Ugs o = 45 mA
Svodovy proud vstupl

Ur=10...Ucc s =10 uA
Svodovy proud vystupu

v neaktivnim stavu 2)

Ug = 0...Ucc Lo =10 pA
Vstupni napéti — uroven L Ure Uss...065 v
Vstupni napéti — Groven H Ui 30...Ucc +1 v
Vystupni napéti — drovefi L

lor = 1,6 mA UoL =045 v
Vystupni napéti — Groven H

loy = —1 mA Uon z24 v

logr = —0,1 mA Uoir z37 v
Vstupni napéti vstupu C5/WE

pfi programovéni — urovei H

Ba = 25°C U”“r[-’ 11;4---12|6 v
Uroven L programovacich impulst

Umie — Ujzp 2 25 V, . = 25°C Usre Uss...1 v
Uroveil H programovacich impulsi

Ummp—Ujp 2 25V, fig = 25°C Urew 25...27 \
Svodovy proud vstupu PRG

pa = 25°C —lrpr =3 mA

s = 25°C lrper =20 mA

) Viechny vstupy jsou piipojeny na napéti Uq(.
?) Nao vstupu C5 je pfipojeno napéti Ujpg.

] ité hodnoty d icke:
- PROVOZ CTENI:

tace = 450 ns .
tco =120 ns
tor 0...120 ns
tou z0 ns
Zatéi jedno hradlo TTL,

Cc = 100 pF.

KAPACITY :

Uee = +5V, Upp = +12V,
UBB = 5 V. USS - 0V|

an = 25°C
Crv =6 pF
Cour 512 pF

PROVOZ PROGRAMOVANI:
pa = 25°C

tas =10 us
tcss z 10 us
tps =210 us
tam ) 21 us
tep ) z05 us
tow z1 us
toer =10 us
tew 2) 0,1 1 us
ter 05...2 us
ter 0.5 .2 us

0 03 06 o7

e

pre 2

2 [vreir VYSTUPNL OBVODY

CSIWE OBVOOL A 0BVODY PRO
PR OvANI

AD B |

i}_ g‘_ DEKDDER ¥ VYBER Y

A3 B —

Ad, L8 -

A5 B , ,

AB 024 pEkODER X PAMETOVA MATICE

AT %- Béx 168

ag 2

AQ 24 =

Funkéni blokové zapojeni

Zapojeni vyvodi (pohled shora)

Ap ... Ay odresové vstupy
Qp...0; datove ﬁs\upy

E:-S'J’WE vltup/brn vybér &ipufuvolnéni
zc'lpilﬁu
PRG v:tulp programovani
FUNKCNI TABULKA
VYSTUPY VSTUPY
PrROVOZ Op...0p | Ay...A; CSIWE PRG
CTENI DUUT adresa U”_ US."
PROGRA-
MOVANI Dy adresa Uiyw UYine
NEAKTIVNI vysoka
impedance -— U”; US'S

PROVOZ CTENI

PROGRAMOVANI
- ©
(TS-'\-j ' " U
lesg U
ADDR '] 1 :_lun; 1 ?I
s apref Tart
Ui
DATA & ] ®
'ﬂ& 2 tep. o e o
T e
PRG
] Yp

Impulsni éasové pribéhy

N tag > toy
3 N < tpy < 100 ms,

N je pofet pregramovacich cykli.
3) leden z N programovacich cykli
% Cteni (po N programovacich eyklech)
5) Platné vystupni data
0 adresa 0
1...1023 adresa 1...1023
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Typ Druh Pouzdro

MHB1902 Statickd pamét CMOS RAM 1024 x 1 bit, organizace paméfové matice 64 fadkd po 16 buh- 10—18
MHB1902C kach, vstup @ vystup dat je oddélen, vystup tfistavovy hradlovany signdlem CE. Provoz pro 10—18/C
uchovani informace vyiaduje napdjeci napéti min. 25 V. Typ MHB1902C je v keramickém

pouzdru.
MHB2102 Statickd paméf NMOS RAM 1024 x 1 bit, organizace pométové matice 32 X 32, vstup 10—14A
MHB2102/2 a vystup dat je oddélen, vystup tristavovy aktivovany signalem CE.
MHB2114 Staticka paméf NMOS RAM 1024 x 4 bity s polykrystalickym hradlem, orgonizace pamétové 10—18/1

matice 64 x 16, vstup a vystup dat je spoleény, vystup tfistovovy. Systém obsahuje vnitini
blok generdtoru piedpéti substratu, pracujiciho na principu nabojové pumpy (Charge Pump),
ktery je piipraven k provozu asi 500 us po pfipojeni napdjeciho napéti Ucc.

MHB2500 Statické pevné paméti ROM 2560 bitd, vyrobené technologii MNOS na kiemikové podloice 10—15/1
fada typu N s tranzistory s kandlem P; mohou pracovat s organizaci 256 slov po 10 bitech nebo

512 slov po 5 bitech. Vystupy tfistavové, hradlované signdlem CS. Organizace, obsah paméti

a nastaveni signalt CS se vkladaji béhem vyroby prepojovaci maskou.

MHB2501 Generdtor alfanumerickych znakd v latinské abecedé; kod znoki ASCIl odpovida CSN
MHB2501A 36 8802, RVHP RS 2175-69. Organizace paméti 512 » 5, matice znaku 5 x 7.
MHB2502 Generator alfanumerickych znakdi v ruske abecedé; kéd inaki odpovida normé RVHP
MHB2502A RS 2175-69. Organizace paméti 512 x 5, matice znaku 5 x 8. s
MHB2503 Pievodnik sedmibitového kodu 1SO/7 na dalnopisny koéd CCIT2 nebo CCIT2 no ISO/7. Orga-
nizace 256 x 10.
MHB4116 Dynamicka poméf NMOS RAM 16384 X 1 bit s paméfovou matici rozdélenou na dvé 10—14A
MHB4116C symetrické asti po 64 fadeich a 128 sloupcich. Paméfovd bunka jednotranzistorovd s pa- 10—18/C

mélovou kapacitou. Pamét vyzaduje obnoveni informace vidy po 2 ms ¢innosti a to 128 cykly
éteni nebo prazdnymi cykly. Vystup tristavovy.

MHB8608 Statické paméi NMOS PROM 1024 < 8 biti naprogramovand vyrobcem. Vstupy a wystupy 10—151
jsou plpé sluéitelné s obvody TIL. Vystupy tiistavove, aktivuji se signdlem pro vybér
obvodu CS.

MHB8708C Programovatelné pamét NMOS EPROM 1024 x 8 bitd s moinosti mazéni obsahu paméti 10—15/2

ultrafialovym svétlem s vinovou délkou max. 0,4 um. Davka energie pro mozdni min.
15 Wsem 2 pii zdroji zafeni 0,2537 wm. Pii provozu Eteni je funkce obvodu plné_staticka.
Vstupy a vystupy sluéitelné s obvody TTL. Vystupy tiistavové, aktivuji se signdlem

MHB1902 MHB2114 MHB2501, A MHB4116 MHB8608
MHB2102 MHB2502, A MHB4116C
MHB2503, A
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